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В работе исследовано влияние ионно-плазменной обработки при 

малой энергии ионов аргона на морфологию поверхности 

нанокристаллических пленок золота, полученных на поверхности 

поликристаллических пленок PbS.  В исходном состоянии пленки Au 

были сплошными и состояли из нанокристаллических зерен со средним 

размером 15 нм. Ионно-плазменная обработка проводилась при энергии 

ионов аргона 25 эВ в течение 60-360 с. В процессе обработки 

наблюдалось увеличение размеров зерен Au и появление пор в точках 

тройных стыков кристаллитов золотой пленки (рис.1).  

 

 
Рис.1 Поры в пленке Au после обработки ионами аргона  

с энергией 25 эВ в течение 360 с 

 

В докладе обсуждаются физические причины изменения размеров 

Au нанокристаллитов и появления нанопор в точках тройных стыков 

при обработке ионами аргона малых энергий. 

  


